Redesign IGBT-Treiber I

IGBT-Treiber fiir 6-1GBTs Redesign
Redesign von Transtechnik TT1394-3

Die IGBT-Ansteuerbaugruppe des Originalherstellers Transtechnik GmbH gepr EveRs
1T1394-3 kann plug-and-play, funktions-und montagekompatibel durch E
ein Redesign ersetfzt werden.

Das Redesign tragt im wesentlichen 3 Hybrid Semidriver Ansteuermodule [
SKHI 22A (von Semikron), die eine Halbbrucke ansteuern konnen und :
inter Uber eine Potentialtrennung von 2,5kV zwischen Steuerung und
IGBT-Treiber verfugen. Auf der Pimarseite sind diverse Uberwachungs-
schaltungen fir Unter- und Uberspannungserkennung, Eingangs-Schmitt-
Trigger mit CMOS-kompatiblen Schaltpegeln in positiver Logik y
(Input high = IGBT on), sowie eine Ansteuerverriegelung fur die ,oberen®
und ,unteren” IGBTs vorhanden, die wirksam verhindert, dass zeitgleich
beide IGBTs durchgesteuert werden. Zwischen der Ansteuerung ,IGBT-
oben" bzw. ,unten® liegt eine Totzeit. Der Sekundarteil der Treibermodule
hat eine Kurzschlussuberwachung mit Albschaltung und meldet Fenl-
funktionen der Ansteuerung uber einen Fehlerspeicher auf dem Aus-
gang ERROR zuruck. Die Peripherielbbeschaltung der Semidriver-Module
dient dem Betrieb der Module und der Signalanpassung. Die Beschal-
tung nimmt keinen direkten Einfluss auf die Ansteuerung der IGBTs.

Die Baugruppe TT1394-3 wird vorzugsweise eingesetzt zur Ansteuerung
von Semitrans IGBT-Modulen des Herstellers Semikron in Drehstrom-
prackenschaltungen.

Innenschaltung Semidriver SKHI 22A IGBT-Modul
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Technische Daten:
Bauform :open frame®, 387mm x 85mm x 20mm
Schnittstellen : 3 x 2-MS 2,8 Steckhulsen, direkte Montage auf Semitrans-Modul
12 pol. on-board Steckerwanne X 1
Versorgung :nom. 15V DC (0,5 A) ?EI\E VENT\::YIEEI(KLE[: b
. eremigie clektronkwerkstatien Gmi
Potentialtrennung . Ansteuerung // IGBT >2,5kV EdisonstraBe lg*m 330543 * 28357 Bremen
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